附件2

2023年度10月国产IP核资源（更新）

根据《深圳市高新技术产业促进中心关于发布2023年度第一期国产IP核复用申请的通知》，2023年度10月国产IP核资源已更新，详见下表：
	序号
	IP名称
	IP说明
	IP供应商
	可支持项目数

	1
	RISC-V处理器IP核
	对标 Cortex-M3（具体参数详见具体参数详见国产IP参数）
	芯来智融半导体科技（上海）有限公司
	2

	
	
	对标 Cortex-M7（具体参数详见国产IP参数）
	
	1

	2
	数模混合IP核
	定制的电压传感器和电压故障传感器
	成都锐成芯微科技股份有限公司
	1


以上国产IP核具体参数如下：

一、系列RISC-V处理器IP核

RISC-V处理器IP能满足AIoT时代的各类需求，广泛应用于物联网、工业控制、存算一体、AI以及汽车电子等，其架构具体开放性、先进性、简洁性、模块化、扩展性五大特点，本次采购的RISC-V处理器IP具体要求为： 

（一）支持RV32IMACFDPB指令集、3级流水线、可配置SIMD DSP扩展、单/双精度浮动、硬件乘除法器、I-Cache/D-Cache、可信执行环境TEE等。1.89/3.68 DMIPS/MHz(Legal/Best Effort)、4.02 CoreMark/MHz（对标ARM Cortex-M33、M4、M4F）。

（二）支持RV32IMACFDPB或RV64IMACFDPB指令集、9级流水线、可配置SIMC DSP扩展、单/双精度浮动、L2 Cache、MMU、硬件乘除法器、I-Cache/D-Cache、可信执行环境TEE等。3.09/7.7 DMIPS/MHz (Legal/Best Effort)，5.5 CoreMark/MHz（对标ARM Cortex-M7、R4、R5、A5、A7）。

二、数模混合IP核和基础库IP
超低功耗模拟及数模混合IP和基础库IP：锐成芯微的模拟及数模混合IP采用创新的架构设计，具有独特的低功耗技术优势，可有效满足物联网应用需求，帮助客户快速、便捷的实现芯片的低功耗设计，提升产品竞争力。
    锐成芯微低功耗和超低功耗模拟IP组合包括PMU、Bandgap、POR、BOR、Charge Pump、LDO、DCDC、PLL、RC Oscillator、Crystal Osillator Driver、IO library、ADC、DAC、Audio CODEC、Voltage Detector、Temperature Sensor、Frequency Detector、 Light Detector、LVDS等，广泛应用于物联网、微控制器、无线连接和其他对功耗敏感的应用产品，以及多媒体产品和汽车电子产品。
（一）优点和附加功能，例如：

A） 集成高性能带隙，性能良好，电源范围广

（1.10V～1.98V）；

B） 快速响应电源故障，支持低至10ns的电源故障检测；。

（二）性能指标：

支持宽范围电源，从1.10V到1.98V

0.5V参考电压，带6位微调寄存器

功耗：（典型值）

带隙和POR:≈20uA

0.8V/1.8V电压传感器：≈15uA

0.8V/1.8V电源故障传感器：≈200uA～400uA

快速响应电源故障，支持低至10ns的电源杂散检测

基于台积电16nm FFC AUTO工艺

工作接点温度：-40°C~+125°C

尺寸：约0.045~0.055mm^2（待定）

（三）工艺要求：数模混合IP采用标准的CMOS逻辑工艺实现；要能支持主流代工厂商的主流标准生产工艺。具体包括：

	代工厂

工艺
	中芯国际
	格罗方德
	台联电
	华虹宏力
	合肥晶合
	华润上华
	粤芯
	积塔
	中芯绍兴
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注：√代表IP必须支持该工艺



